
成都回收SanDisk内存卡 回收储存器

产品名称 成都回收SanDisk内存卡 回收储存器

公司名称 深圳市龙岗区鑫万疆再生资源商行

价格 66.66/件

规格参数 品牌:ADI,TI,ST,NXP
封装:QFP,SOP,BGA
产地:进口,国产

公司地址 深圳市福田区华强北电子市场

联系电话 19146466062 19146466062

产品详情

成都回收SanDisk内存卡 回收储存器 长期回收工厂库存电子元器件，电子IC物料、大量回收工厂库存 ,I
C芯片，二三极管，内存，模块等等电子料。
收购闪迪内存FLASH、手机排线收购、Freescale飞思卡尔IC芯片收购、收购海力士SK
Hynix固态硬盘、收购Micron内存FLASH、回收海力士SK Hynix字库、高通Qualcomm芯片收购、intersil芯
片收购、X钽电容回收、收购镁光内存颗粒、回收TOSHINA东芝DRAM芯片、ADI芯片回收、收购SSD内
存芯片、三星字库回收、回收Cypress赛普拉斯芯片IC、回收Micron镁光DDR3内存芯片、收购赛灵思IC
、内存条回收、触摸芯片收购、TOSHINA东芝三极管回收、IR芯片回收、收购16GB内存条、回收TOSHI
NA东芝内存颗粒BGA、回收infineon芯片、瑞萨芯片回收、收购ADI亚德诺IC芯片、Microchip单片机收购
、SII精工芯片收购、手机字库回收、Micron镁光DDR3内存芯片收购、回收ON安森美IC芯片、手机字库
收购、海思BGA收购、收购安捷伦芯片、回收LTE
4G模块、回收创见Transcend固态硬盘、回收Hynix海力士内存芯片、收购X钽电容、收购Atmel单片机
长期回收各种型号IC芯片，电子物料： STM32F207VGT6、TPS54531DDAR、STM32F765VGT6、INA225A
QDGKRQ1、LTM4644IY#PBF、STM32G474QET6 、ATSAM3X8EA-
AU、O3853、STM8S005C6T6、XC6SLX45-2CSG324I、MPU-6050、STM32F446RET6、 XC7K325T-2FFG676
I、TM4C1294NCPDTI3、TMS320C6678ACYPA25、AT91SAM7X256C-AU、IRPS5401MTRPBF、 TPS92515
HVQDGQRQ1、TPS1H100AQPWPRQ1、ADM2587EBRWZ、VNQ7050AJTR、ISO1176TDWR、VN750PS
TR-E、 DS90UB941ASRTDRQ1、OPA4376AIPWR、MAX16910CASA8/V+T、INA128UA、TPS82084SILR、
VNL5030JTR-E、 TPS92630QPWPRQ1、AD620ARZ、VND5T016ASPTR-
E、STM32F407VGT7、STM32F205VCT6、STM32F427ZIT6、
MC56F84789VLL、NCV7720DQAR2G、TPS57040QDGQRQ1、TLC59116IPWR 成都回收储存器 MC68HC7
05B16NCFU、FE2.1、MCP1702T-3302E/CB、X036XLA-09HQ240I、SPC5744PFK1AMLQ9、HMC635L、CY
7C1372D-167AXI、LM2594HVMX-5.0、LT440ES6-5、MTFC16GAKAEDQ-AIT、VL813-Q7、SKY85321-11
、MIC37302WR、S29GL01GP11FFIR10、TBU-CA065-200-WH、W25Q80BLUXIG、TMS320LF2401FA、BS
C100N06LS3G、AD633ARZ、MT41K512M16HA-125IT:A、AM26C31QDR、SY8113B、AM3352BZCZA100
、P89V51RD2FN、AD9779ABSVZ、SI7938DP-T1-GE3、HT48F50E、LIS33DETR、VMMK-1225-TR1G、C
D4067BE、PCA9538PW、IRF540NSTRLPBF、TLV3491AIDBVR、CSD17308Q3、SN74LVC1G32DBVR、LP2
985-50DBVR、TPS62160DGKR、TPS65651RTER、C8051F120、FXOS8700CQR1、MAX811SEUS、2N5551、



TIP42C、AR9331-AL3A、TLV1117-33IDCYR、SST25VF016B-50-4C-
S2AF、STM32F415RGT6、TPS54260DGQ、TPS54428DDAR 如果目测没问题，更换日期又比较乱无从査起
，就要逐一检测进行更换了，这里要提醒大家的是，不管更换，还是断电检测，有一个步骤一定不能少
，那就是放电，切不可盲目操作，补偿电容余电威力不容小觑，轻则打火损表，重时可能伤人。待放电
完毕后，用万用表检测，因为补偿电容器容量较大，所以一般用电阻档的低位档检测，用表笔分别交换
测量电容器的柱头，如果万用表指针不动，说明电容器内部有断路，当交换测量电容器线柱时，指针都
指零，那么电容器内部短路，如果出现指针返回到半路，或在半路指针抖动，说明电容器可能漏电，正
常情况下是指针很快返回，而且，返回的越快说明电容器越好，解释一点，为什么一定在测量时表笔要
交换电容器柱头测量，这里面有个先用万用表给电容充电的过程。 

江门回收Micron镁光内存颗粒 哪里回收IC
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